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AnschluBlbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen

Funktionstabelle
Eingénge Ausgiinge,
DIR. OE Datentransport
L L A ---»B
H L B --»Y
L H Z
H H Z

Ausgewdhlte. Kennv. erte

——————]

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
Typstandard: TGL 42622

Kurz- . : g & o
Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Signalverzogerungszeiten
A --+B tPLH 16 30 ns
B___ 2 4 tPHL | 18 25 ns
OE --#B, Y tPZH - 32 65 ns
tPZL 217 65 ns
tPHZ 6 35 ns
tPLZ 10 35 ns
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Bild 3 (DIP-14, Plast)
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Bild 4 (DIP-16, Plast)




